
К262КП1А, К262КП1Б

Микросхемы оптоэлектронные, с диодной оптопарой на 
входе и интегральным усилителем, обеспечивающим на выхо- 
де напряжения уровни для совместной работы с ТТЛ-микро­
схемами. Предназначены для передачи цифровых сигналов 
между узлами аппаратуры при необходимости обеспечения 
между ними гальванической развязки.

Масса прибора не более 2,5 г.

/

2

К?62КП1(А,Б)

3

Электрические параметры
Напряжение питания.............................................  5 В ±  10%
Входное напряжение высокого уровня............. 0,8... 1,7 В
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Выходное напряжение низкого уровня,
не более...................................................................  0,3 В
Выходное напряжение высокого уровня,
не менее...................................................................  2,3 В
Ток потребления, не более..................................  5 мА
Входной ток высокого уровня, не более.........  10 мА
Выходной ток высокого уровня (вытекающий),
не более...................................................................  1 мА
Время задержки включения и выключения 
при /вх = 10 мА, Си = 40 пф, не более:

К262КП1А.........................................................  700 нс
К262КП1Б.........................................................  350 нс

Сопротивление изоляции при (/из = 100 В,
не менее.................................................................... 10® Ом
Проходная емкость, не более............................  5 пф

Предельные эксплуатационные данные
Скорость нарастания напряжения между вхо­
дом и выходом.......................................................  10 В /м кс
Выходной ток низкого уровня (втекающий).... 10 мА 
Время нарастания и спада входного импульса,
не более.................................................................... 100 нс
Температура окружающей среды....................... — 45...+55 *С

Зона возможных положений зави­
симости выходного напряжения 
низкого уровня от температуры

Зона возможных положений за­
висимости входного напряжения 

от температуры
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сУ

Зона возможных положений за* 
виси мости выходного напряжения 
высокого уровня от температуры

и 5,0 иШ.в
Зависимость времени задержки Зависимость времени задержки вы* 

включения от напряжения нсточ* ключения от напряжения источника 
ника питания
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